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Широкосмугові транзистори 
LDMOS в корпусі TO270 від 

Ampleon, які пропонують привабливе 
поєднання продуктивності та економіч­
ності, вже доступні в компанії Мастек 
Електронікс. Їхній широкий асортимент 
доповнюється рекомендаціями спеціа­
лістів компанії щодо проєктування та 
застосування, що безумовно допомо­
гає розробникам підсилювачів потуж­
ності мати успішні рішення.

РОЗУМІННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
КОРПУСУ TO270

Корпус TO270 є значним прогресом 
в області корпусних рішень, оскіль­

ки корпус з литою оболонкою (over-
moulded packaging, OMP) має такі 
переваги, як низький тепловий опір 
(завдяки високому вмісту міді у фланці), 

високу потужність і спрощені процеси 
збірки, і все це при нижчій вартості. 
Ці  переваги роблять його ідеальним 
вибором для широкого спектра засто­
сувань, особливо для тих, які вимага­
ють високої надійності та продуктив­
ності при низьких частотах.

Широкосмугові LDMOS-транзис­
тори Ampleon в корпусах TO270 по­
стачаються з різними напругами жи­
влення: 13, 28, 50 і 65  В, а також з 
потужністю від 10 до 150  Вт. Завдяки 
терміну служби до 15-ти  років вони 
завоювали популярність в різних об­
ластях застосування.

LDMOS ПРОТИ GAN

LDMOS — є розвиненою технологією, 
що базується на 8-дюймових кремніє­

вих пластинах, і тому вона є більш еко­

номічною альтернативою GaN, в якій 
як і раніше використовуються пластини 
меншого розміру і пластини з карбіду 
кремнію, виробництво яких обходиться 
дорожче. Поєднання LDMOS з недоро­
гим корпусом TO270 робить це рішення 
надзвичайно економічним.

Хоча LDMOS є економічнішою  
альтернативою, важливо розуміти, 
що при збільшенні частоти GaN може 
мати кращі радіочастотні характери­
стики, ніж LDMOS, й краще підходить 
для широкосмугової роботи завдяки 
нижчій власній ємності. Ця відмінність 
має вирішальне значення для застосу­
вань, що вимагають високочастотних 
характеристик і широкої смуги про­
пускання. Навпаки, для застосувань 
з частотою нижче 1  ГГц характери­
стики технологій LDMOS і GaN схожі. 
Кристали GaN менші за розміром й 
забеспечують більше потужності на 
квадратний міліметр, але це також оз­
начає, що вони мають більше тепло­
вих обмежень (вищий тепловий опір), 
ніж LDMOS. Це особливо важливо для 
роботи в режимі безперервної хвилі 
(Continuous Wave, CW ), де підтримка 
стабільної температури має першо­
чергове значення для надійної та ста­
більної роботи.

Можливості корпусу TO270 
для широкосмугових драйверів LDMOS
Наталія Апостолюк, директор, Мастек Електронікс ЛТД 
E-mail: info@mastek.com.ua

Попит на недорогі, високопродуктивні та надійні компоненти 
продовжує стимулювати інновації в області радіочастотних си-
лових транзисторів. Корпус TO270 для широкосмугових драй-
верів LDMOS — одне з рішень, що дозволяють знизити витрати і 
забезпечити успішний розвиток бездротових технологій в різ-
них областях застосування, від телекомунікацій до промисло-
вості, науки, медицини тощо.

Компанія Ampleon спеціалізу­
ється на виробництві радіочастот­
них потужних пристроїв і пропонує 
широкий асортимент транзисторів 
у  игляді дискретних пристроїв, MMIC, 
корпусів і модулів, виготовлених за 
технологіями LDMOS і GaN. Її  про­
дукти призначені для роботи в різ­
них діапазонах частот і постачаються 
в різноманітних комплектаціях. Понад 
50  років клієнти компанії Ampleon 
довіряють надійності та перевіре­
ній якості її продуктів, виготовлених 
з найвищою ефективністю.

Таблиця 1. Продукти Ampleon у корпусі TO270

Номер 
продукту P1db, Вт Частота, МГц VDS, В Примітки до конструкції

ART150PE 150 1–650 65 Широкосмуговий, надзвичайно міцний

BLP15H9S100(G) 100 1–2 000 50 Широкосмуговий

BLP15H9S30(G) 30 1–2 000 50 Широкосмуговий

BLP15H9S10(G) 10 1–2 000 50 Широкосмуговий

BLP15M9S100(G) 100 1–1 500 32 Широкосмуговий

BLP15M9S70(G) 70 1–1 500 32 Широкосмуговий

BLP15M9S30(G) 30 1–1 500 32 Широкосмуговий

BLP0427M9S20(G) 20 1–2 700 28 Широкосмуговий

BLP5LA55S(G) 55 1–520 13.6 Міцний

BLP9LA25S(G) 25 10–941 13.6 Міцний

https://www.ampleon.com/products/extremely-rugged/65-v/ART150PE.html
https://www.ampleon.com/products/general-purpose-wideband/50-v/BLP15H9S100G.html
https://www.ampleon.com/products/general-purpose-wideband/50-v/BLP15H9S30G.html
https://www.ampleon.com/products/general-purpose-wideband/50-v/BLP15H9S10G.html
https://www.ampleon.com/products/general-purpose-wideband/32-v/BLP15M9S100G.html
https://www.ampleon.com/products/general-purpose-wideband/32-v/BLP15M9S70G.html
https://www.ampleon.com/products/general-purpose-wideband/32-v/BLP15M9S30G.html
https://www.ampleon.com/products/general-purpose-wideband/32-v/BLP0427M9S20G.html
https://www.ampleon.com/products/general-purpose-wideband/12.5-14-v/BLP5LA55SG.html
https://www.ampleon.com/products/general-purpose-wideband/12.5-14-v/BLP9LA25SG.html
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ДИСКРЕТНІ ТРАНЗИСТОРНІ 
РІШЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

Лінійка широкосмугових LDMOS-тран­
зисторів Ampleon дозволяє роз­

робникам, особливо проєктувальникам 
підсилювачів потужності, досягати успі­
ху у своїх розробках завдяки корпусам 
TO270 і передовим інноваціям. Від драй­
верів IFF/ADS-B до застосувань НВЧ-ра­
дарів — транзистори Ampleon пропо­
нують безпрецедентну універсальність і 
продуктивність. Наприклад:
•	 BLP15H9S10(G) — це 10-ватний 

драйвер для таких застосувань, 
як IFF, Mode-S і ADS-B в діапазоні 
1 030–1 090 МГц.

•	 BLP15H9S30(G) призначений для 
НВЧ-зв’язку та радіолокаційних за­
стосувань, забезпечуючи надійне 
30-ватне рішення.

•	 BLP15M9S30(G) може використо­
вуватися як драйвер радара L-діа­
пазону, забезпечуючи потужність 
25  Вт при 50  В. Маючи частотний 
діапазон від HF до 2  ГГц, він також 
ідеально підходить для широкосму­
гових застосувань.

•	 BLP15M9S100(G) може використову­
ватися для НВЧ-зв’язку або радарів в 
діапазоні 400–470 МГц, забезпечую­
чи виняткову потужність 100 Вт.
Розробники підсилювачів потужнос­

ті отримають значні переваги від рі­
шень Ampleon, в яких пріоритетними є 
продуктивність, надійність та експертна 
підтримка. Спеціалісти компанії Мастек 
Електронікс допоможуть розробникам 
вибрати ідеальне рішення для конкрет­
ного застосування і сценарію вико­
ристання, а широкосмугові драйвери 
LDMOS від Ampleon відкривають шлях 
до інновацій і досконалості в області 
бездротової інфраструктури.

З лінійкою широкосмугових драй­
верів LDMOS від Ampleon у корпусі 
TO270 можна ознайомитись на сайті 
виробника (табл. 1).

Додаткову інформацію щодо 
продукції компанії Ampleon мож-
на отримати, звернувшись до офі-
ційного дистриб’ютора в Україні — 
ТОВ «Мастек Електронікс ЛТД»:

03124, м. Київ,
пров. Ю. Матущака, 3, оф. 307,
тел./факс:	 (044) 451-60-80,
	 (067) 919-51-15,
	 (098) 451-60-80,
office@mastek.com.ua,
info@mastek.com.ua,
alexandr@mastek.com.ua,
www.mastek.com.ua	

https://www.mastek.com.ua/
https://www.ampleon.com/products/general-purpose-wideband/50-v/BLP15H9S10G.html
https://www.ampleon.com/products/general-purpose-wideband/50-v/BLP15H9S30G.html
https://www.ampleon.com/products/general-purpose-wideband/32-v/BLP15M9S30G.html
https://www.ampleon.com/products/general-purpose-wideband/32-v/BLP15M9S100G.html

